
LP873347

BUCK0 (3A)

BUCK1 (3A)

LDO0 (300mA)

LDO1 (300mA)

0.85 V

1.1 V

1.8 V

1.8V

1.2 V

3.3 V

0.9 V

1.8 V

MIPI CSI/DSI

i.MX 8M Mini, Nano

VDD_ARM

VDD_SOC, VDD_ANA_0P8, VDD_ARM_PLL_0P8, 

VDD_USB_0P8, VDD_PCI_0P8

NVCC_DRAM

NVCC_SNVS_1P8

NVCC_xxx (1.8 V)

VDD_MIPI_1P2

NVCC_xxx (3.3 V)

VDD_MIPI_0P9

0.85 / 0.9 / 0.95 V

0.85 / 0.95 / 1.0 V

TPS6521825

2.8 V to 5.5 V

DCDC1 (1.8A)

DCDC2 (1.8A)

DCDC3 (1.8A)

LDO1 (400mA)

IN_BIAS

IN_DCDCx

IN_LDO

4

DCDC4 (1.6A)

Regulators

DCDC5 (25mA)

DCDC6 (25mA)
Backup (BU) Domain

CC

IN_BU

Load Switches 1-3

LS2IN_LS2

LS3IN_LS3

NOTE: DCDC5/6 are high-efficiency bucks for RTC  

VDD_VPU, VDD_DRAM, VDD_GPU, 

VDD_DRAM_PLL_0P8

NVDD_ANAx_1P8, VDD_24M_XTAL_1P8, 

VDD_DRAM_PLL_1P8, VDD_ARM_PLL_1P8, 

VDD_USB_1P8, VDD_PCI_1P8, 

VDD_MIPI_1P8

3.3V (DCDC3)

0.8 V
VDD_SNVS_0P8

5 V *VDD_VPU not included in Nano

connectors
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使使用用 TPS6521825 和和 LP873347 PMIC 为为 NXP i.MX 8M Mini
和和 Nano 供供电电

无

图图 1. 系系统统电电源源方方框框图图

可可以以更更改改 PMIC 吗吗？？

将多轨电源管理 IC (PMIC) 用于 应用 处理器是很常见

的，但通常来说，供应商会对每种处理器必须使用的

PMIC 给出建议。即使建议的 PMIC 对于处理器的需求

而言并不是理想的选择，但通常出于复杂性的考虑，很

难将 PMIC 换成其他解决方案。此技术手册旨在说明

TPS6521825 和 LP873347 PMIC 可为 i.MX 8M Mini
和 i.MX 8M Nano 处理器供电。

为为什什么么选选择择使使用用 TPS6521825 和和 LP873347？？

TPS6521825 和 LP873347 器件的输入范围为 2.8V 至

5.5V，使该解决方案非常适合用于由 3.3V 或 5V 直流

电源或锂离子电池供电的 应用 。LP873347 器件具有两

个降压转换器，可提供 ARM®和 VPU/GPU/DRAM 内核

所需的动态（0.85V 至 1.0V）电源轨，而两个 300mA
LDO 可以为 MIPI 供电。TPS6521825 器件具有四个降

压转换器，这些转换器可以生成 SoC 内核所需的另一

个 0.85V 电源轨、DDR4（或 DDR3L）存储器所需的

1.2V（或 1.35V）电源轨、I/O 所需的 3.3V 电源轨和额

外 I/O 所需的 1.8V 电源轨。低压降 (LDO) 稳压器能够

以高达 400mA 的电流为处理器模拟域提供 1.8V 的电

压。TPS6521825 会按照 i.MX 8M Mini 和 Nano 处理

器的正确加电顺序自动对这些电源轨进行排序。

设设计计人人员员如如何何进进行行切切换换？？

TPS6521825 输出电压和加电顺序由 EEPROM 支持的

寄存器映射确定，该寄存器映射可以进行预编程以便与

LP873347 协同工作，从而为 i.MX 8M Mini 和 Nano 处

理器供电。要订购与该技术手册相匹配且适用于 NXP
i.MX 8M Mini 和 Nano 处理器的 TPS6521825RSLR 和

LP873347RHDR 预编程样片，请访问 TPS6521825 产

品文件夹和 LP8733 产品文件夹。

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLVAE95.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS6521825
http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS6521825
https://www.ti.com.cn/product/cn/LP8733
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(1) 这是该设计在加电时的建议默认值。VDD_VPU_GPU_DRAM 和 VDD_ARM 需要 DVFS。NVCC_DRAM 还支持 DDR4 (1.2V) 和 DDR3L
(1.35V)，对于 DCDC2，这需要对 TPS6521825 器件的 EEPROM 进行重新编程。

(2) i.MX 8M Nano 中不包含 VDD_VPU。所有其他电源轨仍然存在。
(3) i.MX 8M Mini 数据表中未列出该电源轨的最大电流。
(4) 使用了电阻分压器来降低 DCDC5 的输出电压，以便为 VDD_SNVS 生成 0.8V 的电压。

表表 1. i.MX 8M Mini、、Nano 电电源源要要求求

TPS6521825 和和 LP873347 PMIC i.MX 8M Mini、、Nano 处处理理器器

加加电电序序列列 电电源源（（输输出出））
输输出出电电流流

[mA] 输输出出电电压压 [V] 电电源源（（输输入入）） 额额定定电电压压 [V] 最最大大电电流流 [mA]

4 LP873347
Buck0 3000 0.85/0.9 (1)/0.95 VDD_VPU (2)、VDD_GPU、VDD_DRAM、

VDD_DRAM_PLL_0P8

0.805（最小值）、0.9（最
大值）/

0.855（最小值）、0.95（最
大值）/

0.9（最小值）、1.0（最大
值）

2500

5 LP873347
Buck1 3000 0.85/0.95 (1)/1.0 VDD_ARM

0.805（最小值）、0.95（最
大值）/

0.9（最小值）、1.0（最大
值）/

0.95（最小值）、1.05（最
大值）

2200

10 LP873347
LDO0 300 1.2 VDD_MIPI_1P2 最小值：1.14

最大值：1.26 4

4 LP873347
LDO1 300 0.9 VDD_MIPI_0P9 最小值：0.855

最大值：1.0 256

3 TPS6521825
DCDC1 1800 0.85 VDD_SOC、VDD_ANA_0P8、Misc_0P8 最小值：0.805

最大值：0.9 1050

8 TPS6521825
DCDC2 1800 1.1 (1) NVCC_DRAM 最小值：1.14

最大值：1.26 ≈1500 (3)

9 TPS6521825
DCDC3 1800 3.3 NVCC_xxx (3.3V) 最小值：3.0

最大值：3.6 IO 电流

7 TPS6521825
DCDC4 1600 1.8 NVCC_xxx (1.8V) 最小值：1.71

最大值：1.89 IO 电流

6 TPS6521825
LDO1 400 1.8 VDD_ANAx_1P8、Misc_1P8 最小值：0.78

最大值：0.9 366

2 TPS6521825
DCDC5 25 0.8 (4) VDD_SNVS_0P8 最小值：0.76

最大值：0.9 10

1 TPS6521825
DCDC6 25 1.8 NVCC_SNVS_1P8 最小值：1.62

最大值：1.98 3

不适用
TPS6521825

LS2/LS3 1820 5 MIPI CSI、MIPI DSI、其他 5V 外设 不适用 ≈900 (3)

表表 2. 相相关关技技术术手手册册

处处理理器器 标标题题

i.MX 6Solo 和 6DualLite 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 供电

i.MX 7Solo 和 7Dual 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电
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0.1 商商标标

ARM is a registered trademark of Arm Limited.
All other trademarks are the property of their respective owners.
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